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Para simular e modelizar lasers em sistemas de comunicages Opticas s80 necessarios model os
que representem a variagdo temporal da poténcia e da fase dptica em funcdo do sina de entrada,
modelos esses que implementam numericamente as equacOes de taxa dos lasers DFB, sendo

necessario o conhecimento dos parametros dessas equacdes para os lasers em questao.

E apresentado um método que permite a extraccio desses parametros baseado na medic&o da
resposta em frequéncia do laser, da corrente de threshold e da poténcia Optica para diversas
correntes de polarizagdo. Os valores da frequéncia de ressonancia e o factor de amortecimento,
extraidos da resposta em frequéncia do laser, sdo dificeis de obter com precisdo, devido aos efeitos
parasitas introduzidos pela estrutura de encapsulamento do laser. No entanto, neste método os
efeitos parasitas sdo anulados através da subtraccdo da resposta em frequéncia do laser para duas

correntes de polarizacéo diferentes.
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Figura 1 — Resposta AC do laser Figura 2 — Subtraccéo de duas respostas AC.



Asfiguras 1 e 2 mostram respectivamente a resposta em frequéncia do laser para duas correntes
de funcionamento (15.00 mA e 25.00 mA) e o resultado da sua subtraccéo. O ajuste tedrico dos
dados da figura 2 permite-nos tirar o valor exacto da frequéncia de ressonancia e do factor de
amortecimento do laser para diversas correntes de funcionamento, esses valores juntamente com 0s
valores da poténcia Optica e da corrente de threshold, s8o minimizados simultaneamente atravées de

um método de quasi-Newton, obtendo-se assim os parametros das equagdes de taxa do laser.

S80 apresentados os parametros extraidos bem como um modelo numérico que nos permite
verificar a sua validade. Nesse modelo séo simuladas as respostas DC, AC e da fase do campo
optico para diferentes correntes de polarizacdo e os resultado comparados com resultados

experimentais.

Os resultados tedricos e experimentais da resposta em frequéncia do laser permitem-nos ainda
concluir gue os efeitos parasitas introduzidos pela estrutura de encapsulamento do laser podem ser

modelizados por um circuito RC em série com o laser, circuito esse que ndo depende da corrente de

polarizacéo.
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